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 MOSFET – 3' סדנה מס
 

 Sedra & Smith , 4th ed., p. 381-387מתוך  
 

 :1שאלה 
 

 VD=1V ו IDS=0.4 mA -י את המעגל כך ש/תכנן
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VDD=5V 
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VT=2V; µCox=20 µA/V2; W/L=40 
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 :2שאלה 
 

RD 

 Q 

VDD=5V י את המעגל כך ש/תכנן- VDS=0.1V 
 

VT=1V; µCox W/L =1 mA/V2 
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 3שאלה 
 

VDD=5V י את מעגל כך ש /תכנן. אID=0.5mA 
 VD=3Vו 

 Q 

RG2 

RG1 
VT=-1V; µCox W/L =1 mA/V2 

   RDי את הערך המקסימלי ל /מצא. ב
 .להפעלת הטרנזיסטור ברוויה
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 4שאלה 
 )ה" אביב תשסמתוך בחינת אמצע סמסטר( 

 
 .שני הטרנזיסטורים בעלי פרמטרים זהים
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 ? של שני הטרנזיסטורים יהיו זהים sources ב DC כך שמתחי ה Vמהו המתח 
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